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摘要(译)

在衬底上形成包括多条栅极线、连结栅极线一端的多个栅极衬垫125及连
结栅极线的多个栅电极123的栅极布线和接收公共电压的存储布线。在覆
盖栅极布线和存储布线的栅绝缘层上形成半导体层和欧姆接触层。在其
上形成数据布线，包括多个与栅极线一起限定多个像素区的数据线、多
个延伸到半导体层上的源电极、和多个与源电极分开并关于栅极线与源
电极相对的漏电极。在栅绝缘层上形成重叠存储布线的多个存储电容导
体以形成存储电容。形成与导体图案重叠并从栅极线延伸的修护图案，
该修护图案通过连接到所述导体图案而将白色像素缺陷转变为黑色像素
缺陷。在数据布线和未被数据布线覆盖的半导体层部分上形成钝化层，
并且在钝化层上形成多个经设置在钝化层中的多个接触孔连结漏电极和
存储电容导体的像素电极。
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